3523117

MEMORIA DESCRIPTIVA

- correspondiente a la solicitud de una

Solicitante:

Residenoias

Enunciados

- s

Prioridads

PATENTE IE INVENCION

RANK XEROX LIMITED.,

Rank Xerox House, 338 Euston Road,
London N.W.1, INGLATERRA.

UN METODO DE REPRODUCCION IB
IMAGEN",

De la solicitud de patente estadouni

dense ne, 628,029 de 3 de abril de -

1967.




10

15

20

25

30

Este invonto se refiere en goneral a reproduceién
de imdgenes y, mis especificamente, a un siztema perfecocionado
de reproduceién de imédgenes.

Se ha desarrollado recientemente uﬁ sigtema foto-
electrosolografico de reproduccién de imagen capaz de producir
imégenes de alta calidad, elevada densidad, tono continuo y
gran resolucién., Este sistena se desoribe en la patente france-
sa No. 1,466.349.

En una forma de realizaoién -earacteristice de este
sistoma de reproduccién de imagen, una estructure fotoelectro-

mologréfica que comprende un substrato conductor con una capa

de material rsblandaoiblg o soluble contentivo de particulas fo-,
tosenmibles que oubren el subgtrato conductor Be impresiona y
constituye en forms de imagen de la manera siguiente: Se forma
una imagen latente electrosté4tica mobre la superfioie fotocon—
ductora, por ejemplo mediante carga electrostéitica uniforme y
exposiocién a un grafismo de radiacién electr&magnética activadd-
ra. A continuacién se revele la'oapa reblandeoible exponiendola
placa & un dimolvente que disuelve tnicamente la capa soluble,
Las particulas fotoconductoras que han sido expuestaé & la ro-
diacién se trésladan a través de la ocapa reblandecible mientras
ésta se reblandece y disuelve, dejando una imagen sobre el subg-
trato conduotor que éorreaponde & un negativo del ordginal, Esto
BO 00N0cO como una imagen positive a negativa, Mediante el uso

de diversas técnices, pueden formarse imigones positiva a posi-

- tiva o posifiva a negative segfin los matoriales usados y las po-

laridsdes de oarga., Las partes de capa fotoconductora que no se
{rasladen al gsubstrato conductor pusden ser lavadas por el disole
vente con la capa reblandeoible. A

En otro sistema de reproduccidén de imédgenes reclente-




10

15

-20

25

30

mente desarrollado, se forma una imagen mediante la separacién
pelectiva de un material particulado que cubre una pelicula o
capa electrostéticamente deformable., La estructura de reproduc-

oibn de imagen utilizade en este sistema es sensiblemente la

"misma que la usada en la reproducelién fotoelectrosologréfica ya

descrita anteriormente, e implica la exposicién del elemento
ecargado a una imagen Optica pars localizar de nuovo la carga so-
lectivamente y formar un disefio de cargn revelable., A continua~
oién se revela la capa reblandecible o se ablanda mediante oalor
ﬁaapuéa de lo cual ze gepara selectivamente la capa particulada
produciéndose como resultado un reajuste de las particulas que '
forman una imegen vizidle mediante luz reflejada o transmitida, ,
Cuando se revela la estructura mediante calor, se desintegra la
zons 0 capa fotoconductora y por ende se reajustan selectivamen—
te las partfoulas fotoconductoras para cembiar las propiedades
S6pticas de la placa. Se oree que la imagen ge forma porgue las
partioulas fotoconductoras se amontonan entre sl acumuléndose en
depresiones de la imagen deformada dejando sin cubrir las partes
salientes o en relieve respectivas, Ente»sistema de reproducclén
de imagen se considera responde sensiblomente a un efecto de des~
intogracién superficisl con una migracién no importante de las
particu}as-fotoconductoras en el interior de la capa reblandeci-

' bi;. Esta imagen final se diferencis de la fotoeleotrosolografi-

ca descrita anteriormente en que se deforma la oapa reblandeci~
ble junto con una desintegraclén de las particulas fotoconducto-
raa. Este slstema se desoribe y reivindica en la patente france-
sa No., 1,507.656.

Otro siatema correspondiente de reproduccién de ima-
gen se orienta a la formacién de una imagen fotoeleotrosolografi-

6&, ¥ oomprende la exposiocién de wna estructura fotooleotrosolo-
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gréfioa a un vapor para formar una imagen migratoria, compuesta
de part:f.oulaa fotoconductoras, soguida de caldeo de dicha es-
tructura, con lo cual se produce una imagen do alta intensidad
¥ escaso fondo., Este sistema so desoribe y reivindica en la so—
liocitud de patente espafiola nﬁnmré..349,6749

Si sc deses, la imagen de migraoién formada anterior—

monte puede utilizarse por meparade sin reourrir a la fage de

.caldeo.

En general, pusden usarse tivs esiructuras bésicas
fotoelectrosologrificas: Una confiémaoién de capas quo compren-—
de un pubsatrato conductor revestido con una capa de material re-—‘
blandecible, y un revestimiento de material fotoconductor (de or-
dinario partioulado) acoplado en la superficie superior de la ca-
pa rebla.ndec'aible; una egtructura aglutinante en la oual se dis-
persan las particulas fétoconductoras a todo lo large y ancho de
la ocapa reblandecible que oubre un subatrato conductor; y una eg-
tructura revestida en la cual se cubre un subsirato conductor con
una capa de material reblandecible seguido de un rovestimiento de
partioulas fotoconductoras y un segundo revestimiento de material
reblandeoible que intercals las particulas fotoconduoctoras.

El proceso fofoeleotrosologrifico oomprende una com—
binacién de fases que inciuyen carga, exposicién y revelado con
wn disolvente, Las caracterisiicas deo estas imégones dependen de
los pardmeiros de tal procesoc como potencial, exposioibén y tiem—

po de revelado, asi como de la combinacién particular de las fa-

- 803 menclonadas, Elevada densidad, tono continuo y gran resolucién

son algunas de las posibles caracterfsticas fotogridficas., La ima-
gon se caracteriza por ser fotooconductora, fija o no, perfilada
en polvo, y poder utilizarse en varias aplicaciones tales como

rqicrofilm, copla dura, pantallas 6pticas y aplicaciones de deséarga
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en las que ge utilizan materiales adhesivos. Otras formas de
rehlizaoién deo esto concepto se describen con mayor detalle
en las soliocitudes de pateonte anteriormente citadas.

En un slaztema oorreapondiehte de reproduccidén de

imagen asimismo desorito en la patente francesa No. 1,466,349

80 utiliza material particulado no fotoconductor para formar

inégenes como en el sistema fotoeleotrosolografioco ya defini-

do anteriormente. En este sistema, se forma una imagen rove-

lable efectuando la carga en configuracién de imagen mediante

el uso de una pantalla o patrén de estarcir. Esta imagen se
revela a continuacién en un disolvente para el material reblan—
declble. ‘

Aunque cada uno de los slatemas de reproduccién
descritos es oapaz de producir imégenes de excelente calldad,
la eatruotura impresionada incluye un elemento de soporte con-
ductor que funciona a modo de plancha conectada a tierra duran—
te el revelado o migracién de las partioulas fotoconductoras en
la fase respectiva. 'La eliminacién del soporie conductor simpli-
ficaria enormemente la fabricacién de tales estructuras reducien
do de modo significativo su coste,

Por consiguiente, un objeto de este invento es pro-
porcionar un sistema de reproducoién de im&genes que supera los
iﬁoonﬁ-;;ﬁentas oltados anteriormente,

Otro objeto de este invento es proporcionsr una es-
truotura perfeccionada de reproducocién de imagen.

Otro objeto de emts invento es proporcionar una eg-
tructura de fijacién de imagen que posee un soporte dieléotrioco
capaz de producir imégones de alta oalidad,

Otro objeto més de este imvento ¢s aportar un sigte-

ma perfeocionado de roproducclién de imégenes,
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Los objetos mencionado:; ¥ otroz se logran, de aocuerdo
oon ¢ste invento, proporcionando una nusve estructura fotoelectro-
sologrdfioa y un sistema de reproduccién de imdgenes que utiliza
un elemenio de soporte no oconductor y una carga de polaridad sim-
ple y:dobla. Esta estruotura compronde un soporte eléctricamente
aislante o no conductor revestido con una capa de material reblan
decible o soluble gue contiene par’a:[éulas fotonemible_s. Se carga
dicha estructura con las miamas densidades de carga usadas para
las estructuras proviamente mepoionadas*ﬁefinidaswn las citadas
solicltudes que poseen un soporte conductor. No obstante, dado
que la capaciiancia do la estructura con el soporte aislante es
mucho menor que la de la estructura con el soporte conductor, es,-'-
tas dengidades de varga van acompafiadas de potenciales electros-—
téticos proporcionalmente més elevados. Asi los potenciales reque
ridos para le estructura con el sopor;be aislante son proporcional
mente muliipliocados con respecto a los de la estructura con un so
porte conductor por una cantidad igual a la oapacitancia de la ca
& de material soluble solo dividida por la capacitancia combina-
da del soporte aislante y la capa de material soluble, Teniendo
esto en ouenta, la estructura de este invento se carga a un poten
cial relatlvamente elevado como por ejemplo desde aproximadamente
1000 a 5000 voltios con un corotrén corriente o medios equivalen-
tes, mientras se coloca sobre una plancha conductora coneotads &
" tierra. Despuds de'oargada, Be expone la estructura, en condiclo-
nes de cdmaro oscura, a un grafismo de radiascién electromagnética
‘activadora para formar uns imagen latento, y se revela después du
rante unos gegundos en un liquide o vapor disolvente originéndose
un movimiento selectivo de las particulas fotoconductoras en las
zonas que hayan sido expuestas a radiacién en el substrato no con

ductor o cerca del mismmo, Las imégenes resultantes son comparablee
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a las obtenidas con estruoturas que poseen una capa qz;xductora
entre la base no conductora y la cape soluble que se definen
en las patentes francesas Nos. 1,466.349 y 1,507.656 y espafio
la nimero 349.674, mencionadas. Este método es adaptable a
estructuras de tipo fotoelectrosolografico corrientes que em—
plean. fotoconductores»orgé'nioos e inorganicos; o ma.i;eria.l par-
tioulado no fotoconductor, en las cuales se forma la imagen la
tente efectuando la carga directamente en configuracién de ima
gon por ejemplo mediante el uso de una pantalla o patrdén de es=
tareir. Este método es capaz de formar imigenes que poseaﬁ Te-
soluciones de 150 a 228 pares de lineas por milimetré.

EREVE DESCRIPCION IE 1OS PLANOS

Las ventajas de este sistema perfeccionado resulta.
rén evidentes al considerar la siguiente descripoidn del inven
to0; especialmente sl ser tomada juntamente con los planos que

ge acompafian, en los cuales:

La fige 1 o5 una ilustracidn esquemitica de uma eg

tructura de la placa de reproduccion de imagen.

La fig. 2 es wa ilustracidn esquemitica de una pla

oa de reproduccidn de imagen durante la fase de carga.

- La fig., 3 es una ilustraoion esquemdtica de la pla

_oa de la fig. 2 durante la fase de exposioidn,

La fig. 4 es una ilustracidén esquemdtica de la pla
ca de reproduccion de imagen de la fig. 3 durante una fase de

revelado.

La fig. 5 representa la placa reveladas

La fige 1 ilustra una estructwra de reproduceidn
de imagen caracteristica de este invento que comprende una pla
ca correspondiente 10 oon un substrato no conductor o dieléctri

oo 11, que posee una oapa Teblandecible 12 superpuesia sobre
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la capa no conductora, y un material fotoconductor 13, de ordi-
nario en forma particulada, contenido en la capa reblandecible
12. La base dielédctrica 11 puede oomprender.cualquier matexrial
apropiado que resulte aensibleménte ingoluble o no aefectado por
un disolvente para la capa roblandecible 12, Los materiales ca-
ractoristicos comprenden politetrafluorcotileno y resines de po
liéster tales como iereftalato de polietileno; peliocules de po-
liamida tales como las preparadas @& partir de caprolactam nylon
66, pellculas preparadas a partir de polisorilonitrilo y copoli
meros respeéotivos, vidrio de mlca, y otros materiales aislantes
generalmente conocidos en la Industria.

La eatrut-:tura de la fig. 1 se ocolooa despuds sobro
una plancha eléctricamente conductora conectada a tierra 14, se-
gin se muestra en la fig. 2, y se carga de manora uniforme por
toda su superficie por ojemplo con un digpositivo de carga de
_efecto corona 15, La plencha conectada a tierra 14 puede compfeg_
der cualquier conductor eléctrico apropiado tal como cobre, la—
t6n, aluminio, aocero, plata, oro, vidrio conductivamente revesti
do, pléstico o papel o similar. No es necesario que la estructu~
ra de roproduccién de imagen se helle en contacto con el plano
de tierra por cualquier otro medio que no sea la gravedad y lam
fuerzas oulombio que pe producen durante la carga. El plano de
tierra, en efecto, proporciona una fuente de cargas méviles de
ambes polaridades. El uso de este plano de tierra permite la
aceptacién de‘una carge sensibilizadora aprovechable, y al pro-
pio tiempo permite la migracién de las cargas bajo el campo epli’
cado al ser expuesto a radiacién activa. A ocontinuacién se expo-

ne el elemento cargado contenido en la plancha conectada a tierra

14 a una radiaci6n de activacién 16 segin se ilustra en la £ig.3.

La placa de reproduccién de imagen se desoa:."ga. luego de la plancha
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conectada a tierra y se revela en un liquido disolvente 18 con-
tenido en un regipiente 17, que elimina mediante lavado la capa _
reblandecible 12, dejando sensiblemente intactas las particulas
fotoconduotoras 13 que han sido expuestas a radiecién y han ni-
grado solectivamento al substrato dieléctrico en configuracién
de imagen, segin se muestra en la fig, 5. Las particulas foto-
conductoras 1) gon aparontemente retenidas por fuerzes superfi-

oiales._y/o olectroatéticas y resisten tenazmente el ser elimina-

" das por el disolvente, Durante 6l revelado, el pubstrato dieléc—

trico 11 recibe la carga originalmente depositada sobre la placa
de reproduccién de imagen 10 por el dispositivo de carga de efeg
o corona 15. No obstants, en algunos liquidos dizolventes de re.
volado 18 se neutraliza esta carga de tal modo que poco o ningfin
potencial puede medirse en el substrato dieléctrico 11,

La capa pldstica reblandecible 12 puede estar constli
ﬁu:[da. por cualquier material apropiado que se ablande en un di-
solvente de vapor, o oalor, y ©s ademds en egencia eléctrlocamen-—
te aislante durante el ciclo de reproducoién de imagen y revela-
do, Los materiales caracteristicos son Staybelite Ester 10, un
éoter de oolofonls parcialmente hidrogenada, Foral Ester, un fri
épter de colofonia hidrogenada, y Neolyme 23, una resina alquidi
oa, todos ellos expendidos por la firma Hercules Powder Co., SR

82, SR 84, rosinas de siliocons, ambas obtenidas de la firma Ge-

neral Eleotrio Corporation; Sucrose Bensoate, Eastman Chemioalj
Veluicol X-37, un copolimero poliestireno—olefina de Velsicol
Chenioal Corp,; Hydrogenated Pioccopale 100, una poliolefina en
extromo ramificada, Picootex 100, polieatirenoc-vinil tolueno,
Piocoolastioc A-75, 100 y 125, todos poliestirenos, Piccodiens 2215,
un oopolimero poliestireno-olefina, todos de la firma Pennsylvania

Indugtrial Chemical Co.j Araldite 6060 y 60T1, resinas epoxi dela
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firma Cibay R5061A, una regina de fenilmetil silioona, do la
firma Dow Corming; Epon 1001, una rosina epoxl de blafenol
A~epiclohidrina, de Shell Chemical Corporationy y PS-2, PS-;3,
ambos poliestirenos, y ET-693, una resina de fenol-formaldehi-—
do, de Dow Chemical; y 96-A, un copolimero sintetizado de ea-
tireno y hexllmetaorilato,.

No se pretende que el grupo oitado de materiales
sea limitativo, sino simplemente ilustrativo de los apropiados
para la oapa de pléstico reblandecible;-Esta puede- tener oual-~
quier espesor S.deauado, exigliendo por lo general las capas més
gruegas un mayor po‘cenoiai de carga. De ordinario, se considera
satisfactorio un espesor aproximado de 1 a 4 mioras,

El material que compronde la oapa 13 puede consise—
tir en oualquior material fotoconductor inorginico u oré&nico
apropiado. El material fotoconductor es por lo comdn de dimen~
siones inferiores & la micra, y en forma particulada que inclu-
ye una capa 0 dispersién fracturable o microécépicamenta discon
tinua. Los fotoconductores inorgénicos caracteristicos son sele
nio vitreo, melenio vitreo en aleacién con arsénico, telurio an .
timonio o bismuto, etc.; sulfuro de cadmio, 6xido de cinec, sul-
foselonuro de cadmio, y muchos otros, La patente U.S,A.3,121,006
a nombro de Middleton et al expone de forma admirable una multi-
tud de pigmentos fotoconductores inorgénicos tipicos. Los foto-
conductores orginicos caraoterliatiocos son: Watchung Red B, una
sal de bario de 4oido 1-(4’-—metil—B’—olbro—azo'bencono—2’~aoido
sulfénice)-2-hidrohidroxi-3-naftoico, C.I, No, 15865, que expen-
de la firma duPont; polvo impresor escarlata doble Indofest, un
pigmento de tipo pirantrona que expende la firma Harmon Colors;
quinde magenta RV-6803, un pigmento de tipo quinacridona que ex-
;lpende la firma Harmon Colors; Cyan Blue, GINF la forma betae de
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ftalocianina de cobre, C.I. No, 74160, que expende la firma
Collway Colors; Monolite Fast Blue GS, la forma alfa de ftalo- .
clanina exenta de metal, C.I. No., 74100, que expende la firma
Arnold Hoffman Co.; Diane Blue, 3,3’-metoxi-4,4’-difenil-bis-

(1" azo-2" hidroxi-3"-naftanilida), C.I. No. 21180, que expen-
de la firma Harmon Colors y Algol G.C., 1,2,5,6-di(D,D'-difenil)-
tiazol-antraquinona, C,I. No. 67300, que expende 1s firma General
Dyestuffs. La anterior lista de fotoconductores orgdnicos e inor-

génlcos es llustrativa de algunos de los materiales fotoconducto-

‘res tipiocos, y no debe considerarse como una lizta completa deo

los mismos. .
El disolvente revelador 18 puede consiatir en cual~ .
quier liquido o vapor apropiado en el cual se disuelva o ablanda
la capa 12 dejando intacto, en o ceroca del subsirato de soporte, '
el material fotoconductor en forma de imagen original., El tnico
requerimiento en cuanto al disolvente es que lo sea tnicamente pa
ra la capa reblandecible, y que sea en esenocia eléctricamente aig
lante en el sentido de que la imagen cargada no se descargue 6léc
tricamente al ser expuesta al disolvente. El tiempo de exposicién
al disolvente no es en modo alguno oritico, toda vez que el pubs—
trato y ol material fotoconductor se eligen de modo que soan sen—
siblemente ingolubles duranie el revelado., En general, unos segun
d;‘s der .’Ememién en ol disolvente es més que suficiente para
ablandar y/o disolver el pléstico reblandecible, Los disolventes
caracteripgticos son Freon TMC,que expende la firma quPont; triclo
roetileno, oloroformo, éter etlilico, xileno, dioxano, benceno, to
lueno, olclohexano, 1,1,l~triclorcetileno, peniano, n-heptano,
O&orless.Solvexxt 3440 (Sohio), Freon 113, que expende 1a firma
duPont; m-xileno, tetracloruro de carbono, tiofeno, difenil éter,
p-cimeno, ois-2,2~dicloroetilenoc, n."i.trometano, NyN-dimetil forma-
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mida, etanol, acetato etllico, motll etil oetona, dicloruro de
etileno, cloruro de metileno, l,l-dicloroetileno, trans l,2-
dicloroetileno, y super naftolita (Buffalo Solvents & Chemicsls).

En otra forma de realizacién de eate invento, el plé-
no a tierra puede mantensrse unido a la estruoctura de reproduc-
oién de imagen 10, y efectuarse ol revelado con el plano a tierra
¥ le placa de reproduccién de imagen 10 en don'l:aoto, produeiéndo-
ge la posterior descarga de la capa dleléotrica de la placa co-
neotada a tierra después del revelado. Bh’ ciertos casos puede re-
sultar también oconveniente incluir una capa conduotoras debajo del
soporte aislante. Esta capa proporcionaria un mejor contacto elég
trico & tierra &l soporte alslante y podria ser eliminada durante
o despuéds del revelado. Por ejemplo, podria elliminarse como resul
tade del revelado, sin necesidad de ser transparente.

En otra forma de realizacién de este invento, puode
reemplazarse la placa conecteda a tierra por una segunda unidad
de carga. Por ejemplo, pueden pasarse simuliténeamente scbre las
superficies superior o inferior de la placa de reproduceién de
imagen un par de dispositivos de carga de efeocto corona tales co-—
mo los descritos en la patente U.S.A. 2,777.957. Esto da como re-
gultado, por ejemplo, un depésito simulténeo de ocargas positivas
sobre la superficle fotoconductora expuesta y ocarga negativa so-
bre la parte inferior de la estruotura 10 que oreard un virtual
plano & tierra dentro del ouerpo de la placa de reproduceién de
imagen 10, Esto equivale a colocar cargas opuestas o cargas de -
opuesta polaridad mediante el uso de un werdadero plano a tierra.

‘ Conviene hacer observar que la fase de révelado, tal
como s ilustra en la fig, 4, puede llevarse a cabo por medio de
un liquido ;iisolvente, un vapor disolvente, calor, o la combina-

cién de vapor més calor o oalor mas vapor més ocalor. Estos méto-
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dos de revelade han pido expuestos en forma adeouada en las so-—
licitudes citadas anteriormente. '
Generalmente, ouando se usa una carga de una sola
polaridad con un plano conectedo a tierra, resulta por lo co-
min satisfactorio un voltaje electrostédtico apliocado de aproxi-
madamente 1000 a 5000 voltios. Sin embargo, pueden utilizarse
voltajes que se hallen también fuera de estos 1imitos.
- Ademés de la configuracién representada en la fig.
1, pueden utillzarse también modificaciones adicionales de la

‘estructura bésica como por ejemplo la forma aglutinante en la

oual la estructura conslaste en particulas fotoconductoras dls-
perpag a travée de toda la ocapa soluble. Por otra parie, también
se incluye, dentro del alcance de este invento, una esiructura
revestida en la oual se intercalan las particulas fotoconduoto-
ras entre doo oapas del malerial reblandecible que cubre el subs
trato de soporte dieléctrico.

La capa particulada para la configuracién laminar de
la fig. 1 puedé formarse mediante cuslquiexr método apropiado, Los
métodos caracteristicos incluyen evaporacién por vaclo, segfn se
desoribe en la patente francese No. 1,466.349, en la cual se forma
wna caps partioculada de dimensiones inferiores a la miora de sele~
nio vitreo sobre una capa reblandecible. La capa particulada pue~
dg fom;r:sa‘por otros métodos tales como por apliocsoién "en casca—
da", espolvoroado, etc., seglin se muestra en dicha patente france-
sa No., 1,466.349.

El espesor de la oapa partioculada es por lo general

. menor de 1 miora aproximadamente, pero puede ser de 8 a 10 micras

sl se.deaea. Cuando se usa una estruotura aglutinante, puede uti-
lizarse el método expuesto en la patente U.3.A. No. 3,121,006 pa-

ra formaria.
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La fase de oarga electrostatioa uniforme, segin se
nuestre en la fig. 2, se.re'aliza' por medio de una oabeza de car=-
ga do efecto corona 15 que explora la..superficie superior de la
placa de reproducoidn de imsgen y deposita una-carga uniforme so-

.

bre la superficie de la capa fotoconductora e medida que pasa so-
bre la misma. Los métodos y dispositivos t:ﬁp\ioos de oarga de efeg
to corona se desoriben en la patente U.5.4., & nombre de Walkup No.
2,777.95T. Se inoluyen también, dentre-de los-limites de este inm
vento, otros métodos para formar una imagen eleotrosta’:bica- sobre

la placa de reproduccion de imagen. Los caeracteristicos de éstos
incluyen el formar directamente una imagen eleotrostética laten-

te mediante ocarga de efecto corona por medio de un patrén de estar-

oir segin se muestra en la patente francess No. 1,466.349, o formar

una imagen latente directamente mediante el uso de un elsotrodo con

‘formado o wna matriz de puntas.

En otra forma de realizeoidn de este invento, puede

. reemplazarse wn material fotoconductor 13 yor un material no fo-

toconductor. Este material es también en forma particulada (de
ordinario de dimensiones inferiores a la micra) y puede ser eléc
tricamente conductor o aislante. Los materiales tipicos son negro

de carbdn, garnita, Oxido de hierro y colorantes insolubles. Con

" - excepoidn de utilizar un material no fotoconductor, y efectuar

la oarga por medio de wnm patron de estarcir o utilizando wn 'eleg-
trodo oconformado, etc., el método y materiales usados son esen—
clialmente Jos mismos que los representados y desoritos con res—

peoto al uso de los materiales fotoconductores desoritos anteriox

mente.

Los siguientes ejemplos definen especificamente el

presente invento oon respecto & un método de impresionar y cons-

tituir en forma de imagén un elemento sin conductores. Las partes
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¥ porcentajes en la deseripcién, ejemplos, y reivindicacionos
sON on peso a menos que se indique en sentido contrario, Los
ojemplos eatén llamados & ilustrar las diversas formas de rea-
lizacién preferidas de la téonioa de revelado para utilizer
una placa de reproduocién de imagen sin conductores.

EJEMPIO I

Se prepars una placa de reproduccién de imagen co-
mo la ilustrada en la fig, 1 revistiende mediante rodillo una
capa de dos mioras de Staybelite Emter 10 (Hercules Powder (o)
sobre una peliocula de polléster Myiar de 3 milésimas de pulgada
(0,075 mm) (B.I. duPont de Nemours & Co., Inc.). A continuacién
se deposlta una fina capa de solenio vitreo, aproximadamente de ,
uns miors de espesor, sobre ia Staybelite mediante depbsito de
gas inerte dsando el procedimiento expuesto en la patente fran-
cesa No. 1,466.349.

Despuds se coloca la placa sobre una plancha de co=-
bre conectada & tierra y se oarga'eleotrontaticamente en condi-
ciones de cémara oscura & un potencia positive aproximade de
2500 voltios por medio de un dispositivo de descarga en corona
desorito por Carlson en la patente U,S.A, 2,588.699. La placa

cargada es luego expuests a una imagen dptica con une energis

. en las gonas iluminadas de aproximadamente 10 bujlas-pie-segundo

BT

por medio de una lémpara de tungateno y un tenue fllitro azul., A

continuacién se descarga la placa de la plancha conectada a tlerra
¥ se revela sumergiéndola en un bafio de ciclohexano durante dos
segundos sproximadsmente, Se retira después la placa del batio ra-

velador y me soca. Se observa en la misma una excelente imagen

.que corresponde a la iuagen proyeotada, Esta imagen comprendeuna

f£ina caps de partioulas de selenlo en configuraciin de imagen 80w

bre un substrato de ocobxe,
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EJEMNPLO II
, Una placa preparada por el métddo del Ejemplo I,
en la cual se sustituye la Staybelite por Piocotex 100, (qué .
exponde la firma Pennsylvania Industrial Chemical Co.), se
congtituye en forma de imagen como sigue: Se coloca la pla~
oa sobre una plancha de cobre conectada a tierrs y se oarga
elootrostéticamente en condiciones de cémara oscura a un po-
tencial positivo de 4500 voltios por medio de un diapositivo
de descarga en corona, A continuaolén me -expone la place a
una imagen 6p1£ioa. de 3 bujias-pie-segundos de luz de tungate-
no. la placa expuesta es caldeada a 1002C durante aproximada—
mente 10 segundos, con lo oual se produce una imagen negativa
mediante la desintegracién de la oapa de selenio y reagrupa~
miento de lams particulas en las zonas de la placa incididas -
por la luz. .
EJENPIO III
Se lleva a cabo el proceso del Bjemplo II, pxcepto
que el selenio es evaporado sl vacio sobre una capa de Staybe-
lite 10 (un glioseril éster de colofonia hidrogenada) en lugar
de resgina Plocotex 100, se carga 1la placa a un potenolal posi-
tivo de aproximadamente 4800 woltios; la exposiolén es de 6
bujlas-pie~segundos, De nuevo resulte una imagen negativa,
' EJEMPLO IV

Se forma una placa revistiendo primero mediante

rodillo una hoja de pelfocula de poliéster Mylar (E.I. duPontde

Nemours Co., Inc.) con una capz de Picootex 100 (Pennsylvania

Industrial Chemical Company) de un gruoso aproximada de 2 micréa.

Una mezela de particulas de grafito hilado al eire (Tipo 200~19
The Joseph Dixon Crucible Co., Jersey City, New Jersey) y esfé~
rulas de vidrio de 50 mioras es aplicada después "en cascada™ a
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través de la superficie de ls capa resinosa para formar una capa
13 (£ig. 1) aproximadamente de 1 miora de espesor,

Se coloca la placa sobre una plancha de ocobre coneo-
tada & tierra y se forma sobre la misma una imagen eleotrostéti-
ca poi- medio de oarga con un dispositivo de efecto corona & tra-
vés de un patrén de estercir. Las zonas de fijacién de imagen
son positivamente oargadas a un potencial aproximado de 2500 vol-
tios, Después se trata la placa portadora de lmagen latente con
vapor de oiclohexano produciéndoss como i:esultad.o la migraocién de
las zonas cargadas de la oapa 13 & la superfiocle de la pelicula
de poliéster, Se eliminan luego las zonas no fijadoras de imagen
de 1a cape 13 y la capa de Piccotex 100 sumergiendo la placa ro-—
voladsa en cdolohexano liquide durante 10 segundos aproximadamon—
te. El resultado es una fiel réplica visible de la imagen elec—

troatétioa,
EJEMPLO V

Se prepara una placa o pelicula de reproduoo.’:.én de
imagen como la ilustrada en la fig, 1 formando primero una mezcla
de 5% en peso de Staybelite Ester 10 (un éster de glicerol colofo-
nis hidrogenada al 50% de Heroules Powder Co.), disuelia en una
solucién de 20% de oloclohexanona y 75% de tolueno, Usando un ro-
d‘_ivllo vd__e_ -estampaoion, se revisto dicha mezcla sobre una pelicula
de poliéster Mylar de 3 milésimas de pulgada (0,075 mn) (E.I, du
Pont do Nomours Co., Inc.). Se aplica de tal modo ol revestimien—
to que cuando se geca al alre durante aproximadamente 2 horas pa-

re permitir la evaporacién del disolvente de olclohexanona y to-

lueno, se forma en el Myla.rr une placa de fijacién de imagen que

ocomprende wna capa de dos mioras de Staybelite Ester. A continua—
olén ge deposita una fina ocapa de selenio vitreo particulado de
un espesor eproximado da{O,S micres mobre la superfiocie de Staybe-
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1ite mediante depbésito con ges inerte utilizando el procedimiento
expuesto en la patente francesa No. 1,466.349. ’
EJEMPIO VI
Se forma una placa o pelicula de reproduccién de ima-
gen por el método del Ejemplo V en el cual se reemplaza el Stay=-
beiite Ester por una mezcla al 5% de 96-A, un copolimero de esti-

reno y hexilmetaorilato, disuelto en tolueno, La placa resultante

comprende uns fine capa de selenio wvitreo particulado de un espe-

sor aproximado de 0,5 mioras depomsitada-en lea superficie superior

-del pléstico que se halla contenido sobre un substrato Mylar de

3 milésimas de pulgada (0,075 mm).
EJENPIO VII

Se forma una placa o pelicula de reproduccién de ima.u-k
gen segin el método expuesto en el Ejemplo V en ¢l cual se roomplg
za ol Staybelite Ester con una mezola al 5% de H P ~100, una poli-
olefina gumamente ramificada, diguelte en tolueno, comprendiendo
le caps final una fina capa, de 0,5 mioras de espesor, de melenio
vitreo partioulado contenida en la superficie superior del HP-100
gobre Mylar aluminizado, .

EJEMPLO VIIT

Una muestra de la pelioula producida en el Ejemplo V
se constituye en forma de imagen y se revela ﬁe la forman siguien—
te: Se coloca la peliculs sobre una plancha de cobre conectada a
tlerra ¥y ae cargae en condiciones de cédmars ogoura a un potenocial
positivo de 4200 voltios mediante el uso de un dispositivo de ear—
ge de efecto corona tal como el que se expone en la patente U,S,A.
2,588,699 & nombre de Carlson. Se expone después la pelfcule & una
imagen 6ptica con la encrgla en las zonas iluminadas de aproxima—
damente 5 bujiu—pie-aegundos.po; medio de una lémpara de tungste-

no, Se mantiene la pelicula sobre la plancha conectada & tierra y
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se rovels después', aun en condiciones de cémara osoura, sumergién-—
dola en vapores de 1,1,l-tricloroetileno durante 3 segundes aproxi
nadamente, | _ ‘
Deapués se caldea la pelioula revelads el vapor colo-
cdndola durante aproximadamente 3 moegundos sobre una plancha oca-—
liente mantenida a una temperatura aproximada de 909.. Al fingl de
eata fage de ocaldeo me desocarga la peliculs de la plancha de cobre
oconeotada a tierra, Cuando se examina en un proyector deslizante
de $ipo corriente, la pelicula muestrs una reducida densidad de
fondo préxima a oero, con una densidad de Imagen de aproximadamen-

s

t%e 0,94, Cuando mo examina al microscopio, se comprucba que las

- partlculas de selonio de las zonas no expuestas previamente se |

aglomer;n ¥ funden debido al calor, formando esferas relativamen-
e grandes., Las partlioulas fotoconductoras en las zonaﬁ prevismen—
te expuestas & la luz, que han migrado en oconfiguracién de imagen
durante el reveladc al vapor, parecen no ser sengiblemente afecta—
das por el caldeo,
EJEMPLOS IX-X
Las pelioulas de los Ejemplos VI y VII se constituyen
en imagen segin el método del Ejemplo VIII ugando un potenocial po-
sitivo de aproximadamente 8000 voltios y un revelador compuesto
por vapores de una mezcle al 50% de Freon 113 y oloruro de metile-
;t;. A.ml;;a muegtras progsentan imdgenes de alta calidad ocon un fon-
do aemiblMte cOTO,
EJEMPIO XI
Una muestra de la pelicula producida en el Ejemplo V
se constituye en forma de imagen y rovela como migue: Se coloca
la peliocula sobre una plancha de cobre coneotada & tierra y se
cargs en condiolones de cémara osoursa & un potencial poasitivo de
eproximadamente 3000 voltlos mediante un dispositivo de carga de
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ofecto corona tal como ol que se muestra en la patente U.S,A,
No. 2,588.699 & nombre de Carlson. A continuacién se expone '
ls pellcula a 10 bujias-plo-megundos de luz b.proximadamente

a partlr de una fuente luminosa de tungsteno. Mientras se
mantiens todavia en condiciones de oémara oscura, Be revela

la pellicula &l vapor usando la técnioca del Ejemplo IV excepto -
que se utilizan dos exposiciones por separado zl vapon Se expone mi
mero la pelicula & vapores de Freon 113 durante aproximadamen-
te 2 segundos produciéndomse una migracién de partioulas foto-
conductoras en las zonas de incidencia luminosa, Con las luces
de la cdmara encendides, se expone la pelicula a vapores de
1,1,1l-tricloroetileno durante aproximademente 3 segundos. Des— .
pubs ge colooa gobre una plancha caliente y se caldea durante

aproximadamente 2 segundos a 952C, Cuando ge examina en un pro-

yector deslizante esta pelicula no muestra sengiblemente fondo

alguno debido & la aglomeracién y fusién de las particulas fo-
toconductoras causadas por el calor en las zonas que no han si-
do incldidass por la radiacién. En los ejemplos VIII-XI, se for-
ma wne imagen de migracién visidble consigtente en partfoulas
fotoconductoran cerca del substrato aislante en las zonas ex-
puentas y en la superficie superior de la capa pléstioa soluble
en lag zonas no expuestas como resultado del revelado mediente
vapores disolventes, Esta imagen de mligraclén es mejorada Spti-
camente por la fase de ocaldeo gue sigue sl revelado por vapor.
Aun cuendo me han ci'bgdo componentes y proporciones
espec'ificas en la anterior desoripoién de ls forma de realiza-
clén preferida del invento, pueden usarse otros materiales y
procedimientos, tales como los menoi;:nadoa previemente, con ro—
sultados similares, Por otra parte, pueden wtilizarse otros ma-

terinles y camblos que sinergloen, mejofen o de otro modo modifi-
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quen ¢l nuevo procedimiento del solicitante.
Otres modificaciones y ramificaciones del presente
invento resultarfn evidentes a los expertos en la materia me-

diante la leotura de la desoripcién. Estos deberéin conslderar-

- se inoluidos en el aloance del presente invonto.

En rosumen, ls Patonte de Invencién que se solicita

deberd recaer mobre las sigulentes:
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R mezews §

REIVINDICACIONES

1, Un método de reproduceién de imagen que comprende:

a) el establecimiento de una placa de roproduceién de
imagen que posee un subsirato dieléetrico, y una capa sobrepuesta
de material reblandeocible disolvente oontentivo de un material
partioulado,

b) la puesta en contacto de dichs placa con un campo
eléotrico a tlerra, , 3

o) la formacién de una ima.éen ele;:cio;‘i:ética latente
sobre dicho elemento, '

d) el revelado de dicha estruotura de reproduccién de
imagen con lo cual zonas seleotivas del material partioculado se ’
tragladan en configuracién de imagén a dicho substrato dieléotrico.

2. Método segin la relvindicacién 1, en el cual dicho
naterial partioculado es fo'booonduotorf

3, Método pegln la reivindicacién 2, en el cual el ma~-
terial fotoconductor comprende selenio.

4. Método segin ia‘reivindicaeiﬁn 1, en el oual dicho
material partioulado es no fotoconductor. .

5. Método segtin las reivindicaciones 2 o 3, en el cual
la fase (o) comprende la carga uniforme electrostética de la super—
f.fcie de dicha placa y la exposicién de ésta a una fuente de radia~
cién activa para formar una; imagen electrostética latente.

6. Método segin la reivindicaoién 4, en el cual la fa-
se (o) comprende la carga directa de dicha placa en configuracién
de imagen.

T. Método segtin cualquiera de las reivindicaciones 1 a
6, en el cual la placa de repz;oduooibn de imagen se descarga del

campo eléctrico a tierra antes del revelado.

8. Método segtn oualquiera de las reivindioaciones 1 ab,
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en el cual la plaoé de reproducoion de imagen se descarga del
campo electrico a tierra después del revelado.

9, Método segun las reivindicaciones 2 6 3, en el
cual se omite la fase (b) y la fase (c) comprende la carga
uniforme de dioha placa cargandose simultaneamente las super-
ficies fotooondpctora.y del substrato con cargas eléctricas de
polaridad opuesta y exponiendo dicha placa a una fuenie de raw-
diaeidn aotiva para formar una imagen electrostética latente.

10. Método segin oualquiera de las reivindicaciones

1 a9, en ol cual so efectia el revelade mediante exposicion a

" un disolvente liquido.

11, Método segin oualquiera de las reivindicaciones ,

1 a9, en ol oual se efectia el revelado mediante exposicidn a °

un vapor disolvente.

12, Método segin oualquiera de las reivindicaciones
1 a9, en el cual se efectia el revelado mediante calor.

13. ¥Método segin cualquiera de las reivindicaciones
1 a9, en el oual se efectia el revelado mediante exposicidn a
vapores diso;ventés seguida de caldeo.

14. Método segin oualquiera de las reivindicaciones
1 a9, en ol cual se efectia el revelado mediante exposiocidn a
wn 1iguido con lo oual zonas selectivas del material particula-
do me trasladan en configuracidn de imagen al soporte dieléotri-

co mientras se elimina la capa reblandecible y resto del mate-

¢

15. Se reivindica por dltimo como objeto sobre el que
he de recser la Patente de Invencidn que se solicitas "UN METODO

IE REPRODUGGION IE TMAGER".

e
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Todo conforme gueda desorito y reivindicado en la
presente inemoria. que consta de veintiouatro paginas meocanogre

fiadas y dibujos que se acompafian. .

Yadrid, 2 de Abril 1968

BERNARDO UNGRIA
DeDs




Rallk  amwss LEMI e CE s, HOJA UNIoA

’
16 H—4
I3 :
444 +44 4 443 7 ;
I s 12
\r\ 1 ’
il w L E
. "
Fig.3
I3
++-+4 +4 4+ I

2 Abril RSt

N
: | ///

o




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



